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摘要(译)

描述了热活化延迟荧光（TADF）化合物，其中提供了两个芳族杂环部分
作为受体基团，其通过芳族间隔环与两个供体部分间隔开。 还描述了具
有相似结构的带电有机TADF物质。 TADF化合物和带电的有机TADF物
质可用作发光器件（例如OLED和LEEC）中的发射器材料。 还描述了
TADF化合物，其中至少一个供体部分被至少一个取代基取代，所述取代
基是氧化膦或硫化膦。
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